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DIODOS



Diodo semiconductor: principio de funcionamiento
• Semiconductores de Si extrínsecos tipo p y tipo n
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Diodo semiconductor: principio de funcionamiento
Región de depleción

Polarización directa Polarización inversa

V tensión umbral o de codo
Tensión a partir de la cual la corriente empieza a 

incrementarse rápidamente.
Diodo de silicio V  0.7 V



𝐼 = 𝐼0 ∗ (𝑒
ൗ𝑉 𝜂𝑉𝑇 − 1)

Diodo semiconductor: principio de funcionamiento

Ecuación del diodo de
Schockley

𝐼0  10-12 A
Corriente de saturación

𝜂 = 1 (Ge) o 2 (Si)
Coeficiente dependiente 

del material

𝑉𝑇  25  mV
Tensión térmica  T
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¿Cómo determinar el cátodo y el ánodo de un 
diodo?

- Cátodo

+ Anodo

- Cátodo

+ Anodo



Diodos rectificadores

Estudio de la curva I vs V de elementos no lineales:

Medición con el diodo en inversa

¿Cuál es el valor de R?
Corriente máxima del diodo en directa   Imd = 1 A
Resistencia de 10 W y 51.1 W potencia máxima 1 W

R = 10 W          configuramos en la fuente Imax = 300 mA

Medición con el diodo en directa

Recomendación: emplear como amperímetro el multímetro que posea mayor resolución para las corrientes bajas



Estudio de la curva I vs V de elementos no lineales:

Obtenemos:  Vd en el diodo
I  Corriente

Programa de análisis en 
Python: 
Ajuste_Curva_I-V_Diodos

Chequear las incertidumbres



Información en hoja de datos del diodo 1N4007

La hoja de datos completa  del diodo 1N4007 se encuentra cargada en la página web



• Estudio de la curva I vs V de elemento no lineal

 Caracterización de diodo de silicio y comparación con su hoja 
de datos

Punto de control: Resultados a discutir  


